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@ Indirekt beheiztes Bimetal! 



Indirekt beheiztes Bimetal! a us Tragkorper und isoliert 
darauf angeordneter Heizwickiung. ErfindungsgemaB ist 
vorgesehen, da£ auf dem Tragkorper (1) eine bewegungs- 
nachgiebige Isolierschicht (2) aufgebracht ist und hierauf 
eine bewegungsnachgiebige Schicht (3) aus Widerstands- 
material. 
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Patentansprttche 

1 . Indirekt beheiztes Bimetall aus Tragkorper und isoliert 
darauf angeordneter Heizwicklung, dadurch g e - 
S kennzeichnet, daB au£ dem Tragkorper (1). eine 
bewegungsnachgiebige Isolierschicht (2) aufgebracht ist 
und hierauf eine bewegungsnachgiebige Schicht (3) aus 
Widerstandsmater ial . 

10 2. Bimetall nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Schicht (3) aus Widerstandsma- 
terial den Stromdurchgangsweg zwischen den AnschluBstel- 
len (4) fiir die Bimetallheizung verlangernde Ausneh-. 
mungen (6) aufweist . 

15 

3. Bimetall nach Anspruch 2, dadurch ge kenn- 
zeichnet, daB die Ausnehmungen (6) einen M3.ander- 
pfad stehen lassen. 

20 4. Verfahren zur Herstellung eines indirekt beheizten 
Bimetalls nach Anspruch 1 oder einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch ge kennzeichnet, 
daB auf dem Tragkorper CD mit einem Plasmabrenner eine 
0,05 bis etwa 0,2 mm dicke Schicht aus Isoliermaterial 

25 aufgespritzt wird, hierauf eine bis zu etwa 0,2 mm dicke 
Schicht aus Widerstandsmaterial , in das durch an sich 
bekannte MaBnahmen Einschnitte bis auf die Isolier- 
schicht derart eingebracht werden, daB sich zwischen 
den AnschluBstellen C4) fur die Bimetallheizung eine 

30 Wegverlangerung ergibt. 
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5 Indirekt beheiztes Bimetall 

Die Erfindung bezieht sich auf ein indirekt beheiztes 
Bimetall aus Tragkorper und isoliert darauf angeord- 
neter Heizwicklung. 

10 

Oblicherweise wird bei indirekt beheizten Bimetallen 
eine isolierte Heizwicklung aufgebracht. Dabei kann 
das Bimetall selbst in einem Parallelpfad auch strom- 
durchflossen sein. Solche Bimetalle biegen sich nach 

15 entsprechender Erw&rmung aus, so daB sie zeitverzdgert 
einen Kontakt offnen kfinnen und ein Gerat abschalten. 
Sie werden unter anderem in Leitungsschutzschaltem 
als thermischer AuslBser eingesetzt, der das Schalt- 
schloS entklinkt, oder auch bei Motorschutzschaltern. 

20 Bekanntlich gibt es vielfM.lt ige weitere Anwendungsge- 
biete. 

Die Isolation besteht iiblicherweise aus mehreren Lagen 
eines temperaturstabilen Werkstoffs - Mineralf aser- 

25 bander da in der Heizwicklung Temperaturen von 600 
bis 700°C auftreten kSnnen. Ein solcher Aufbau ist in 
der Herstellung sehr aufwendig und dennoch besteht die 
Gefahr, daS die Isolation beim Aufbringen der Heizwick- 
lung beschadigt wird. Auch das Wickeln und die Einbe- 

30 z.iehung der Heizwicklung in einem elektrischen Lei- 
tungszug, also das AnschweiSen, ist technisch auf- 
wendig. 

No 2 Rat / 07,08.1984 
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„ex Exftodung Uegt die Aufgabe sugxunde .to t 
behaUte. Btoetall zu entwickeln, das wxxtschaftlxch 
a^h to gxoBtechnische* MaBstab hexausteUen x.t uad 
das etoe hohe Betxiebssichexheit exxeicht. 

Me LSsung dar geschildexten Aufgabe besteht nach der 
B rftodTg daxto da* auf da, Txagkoxnex atoa be = - 
faSiabiga Isoliexschicht aufgebxacht 1st und hxexauf 
nacHgieoiga Sch icht aus widexstandsmate- 

eine bevegungsnachgiebige sctticnt a 
rl al. Dla Schicht aus wldexstandsmatexxal 
lei dan Hetostxo*. Bto solchas BimetaU kann sxch 
leicht bei ErwSrmung ausbiegen. 

Die Schicht aus elastischem Wldexstandsmatexial kann den 
, ^tchga^g 

rC"^^ rgludat g stod. tosbesondexe 
ZLl die Ausnehaungen ainen Maandexpfad stehen lassen. 

0 Bto dexaxtiges indixekt b.h.totea Btoe tall lUtt sich 

_ - « T,o-rci-Pilen da6 auf dem TragKorper, 
leicht dadurch hersteiien, 

lexcnu u -inem Plasmabxenner erne 

«xia!, B. Metalloid., -It de» Ptoa.abx.nnex auf 
bxineen to das duxch an sich bekannte MaBnataan Bxn- 
schnftt; b!s auf die Uoliexschicht dexaxt etogebxacht 
' V 1Z I Sich »ischen den AnschXuBstaUen fBxJxe 
30 BiLta Iheiaung duxch etoe W.gv.xlange xung dex gevOnsch 
te Mdaxstandswext axgibt. Man kann hiaxbax auf dxe 
Bxfahxungen Bit Schichtwidexsttoden zuxOckgxexfen. 
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Die Erfindung soil anhand eines in der Zeichnung grob 
schematisch wiedergegebenen Ausfiihrungsbeispiels naher 
erlautert werden: 



5 In Fig. 1 ist ein indirekt beheiztes Bimetall in Aufsicht 
wiedergegeben. 

In Fig. 2 ist das Bimetall nach Fig. 1 in Seitenansicht 
dargestellt. 

10 Das indirekt beheizte Bimetall nach Fig, 1 besteht im 
wesentlichen aus einem Tragkorper 1 , dem eigentlichen 
Bimetallstreifen, auf dem eine bewegungsnachgiebige 
Isolierschicht 2 aufgebracht ist. Hierauf ist eine be- 
wegungsnachgiebige Schicht 3 aus Widerstandsmaterial 

15 aufgebracht. Im Ausfiihrungsbeispiel sind in der Schicht 
3 aus Widerstandsmaterial den Stromdurchgangsweg zwi- 
schen den AnschluSstellen 4 fiir die Bimetallheizung 
verlangernde Ausnehmungen 6 dadurch ausgebildet, daB 
die Ausnehmungen einen Maanderpfad stehen lassen. Die 

20 Ausnehmungen 6 konnen durch Schleifscheiben oder durch 
]L,aser-Abtragung eingebracht werden. 

Die AnschluSstellen 4 konnen als breitf lachige Kontaktie- 
rungen in an sich bekannter Weise ausgebildet sein. An 
25 einem Loch 5 kann das Bimetall in einem Gerat befestigt 
werden . 

Ein solches indirekt beheiztes Bimetall kann man herstel- 
len, indem mit einem Plasmabrenner auf einem Tragkorper 

30 eine 0,05 bis 0,2 mm dicke Schicht aus Al 2 0j als Isolier- 
material aufgespritzt wird. Mit dem Plasmabrenner kann 
dann eine dem gewtinschten Widerstandswert entsprechend 
diinne Schicht aus Widerstandsmaterial bis zu einer Dicke 
von 0,2 mm aufgetragen werden. Die Dicke wird zweckmafii- 

35 gerweise so gewahlt, daS in Verbindung mit den Strom- 
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durchgangsweg veriangemden Einschnitten eine ausreichen- 
de Biegbarkeit des Bimeta.lls erzielt wird, ohne daS Wi- 
derstandsmaterial abspringt. Die den Stromdurchgangsweg 
veriangemden Ausnehmungen kfinnen in an sich bekannter 
Weise, beispielsvreise auch durch Atzvorgange, eingebracht 
we r den. 

4 Patentanspruche 
2 Figuren 
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